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El estudio de burbujas superficiales utilizando electrodos nanomeétricos ha permitido la produccion
electroquimica de nanoburbujas individuales de H,, O, y N, sobre nanodiscos de platino. Una vez nucleadala
burbuja el sistema alcanza un equilibrio dinamico donde la corriente residual no depende del voltaje aplicado.
La produccion de electroguimica de gas alimenta la nanoburbuja, compensando la péerdida de gas por
difusion. Utilizando simulaciones hibridas de dinamica molecular con Monte Carlo cinético (KMC-MD) y un
modelado cinético analitico analizmaos como el equilibrio dinamico de difusion limita |la corriente, resultando
en lainsensibilidad de la respuesta corriente-potencial a lo largo de multiples geometrias y tamanos.
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Sabiendo que el flujo de gas se encuentra balanceado con la produccion electroguimica
es posible encontrar una expresion para la corriente. Para ello asumimos que la presion
interna de la burbuja esta gobernada por la presion de Laplace y que la ley de Henry se
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El tamano de |la burbuja se ajusta hasta alcanzar el equilibrio dinamico con la generacion de
gas.
La velocidad de escape del gas es insensible al radio de curvatura, lo cual origina los valores

robustos de corriente residual observados experimentalmente.

Nuestro modelo predice |la dependencia de la corriente con el angulo de contacto, sin
embargo la funcionalidad del angulo de contacto con el potencial aplicado sigue siendo
desconocida
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